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Generator sinusoidalny, zwlaszcza do wybierania numerdéw telefonicznych
w systemie kodowo-cz¢stotliwoSciowym

.
Przedmiotem wynalazku jest generator sinusoidalny, zwlaszcza do wybierania numeréw telefoni-
cznych w systemie kodowo-czgstotliwo$ciowym.

Z publikacji Johna Marcusa pt. ,,Guide book of electronic circuits“ Nowy Jork 1974 r. znany
jest generator o bezpo$redniej stabilizacji amplitudy drgan. Generator ten sktada si¢ ze wzmacnia-
cza zwejSciem réznicowym, do ktdrego dotaczone sa galaZ sprz¢zenia dodatniego i galaZ sprzgzenia
ujemnego. W galezi sprz¢Zenia dodatniego znajduje si¢ mostek Wiena, natomiast w galgzi sprzgze-
nia ujemnego wiaczony jest dzielnik rezystywny. Do jednego z rezystorOw dzielnika wtaczony jest
element nieliniowy zlozony z jednej lub dwdch diod. W stanie poczatkowym sprz¢zenie dodatnie
jest silniejsze od sprzg¢zenia ujemnego, co prowadzi do wzbudzenia drgan w generatorze. Po
przekroczeniu na rezystorze sprz¢zenia ujemnego napigcia progowego diody nast¢puje gwattowne
zwigkszenie sprzezenia ujemnego, w efekcie czego uzyskuje si¢ stabilizacje amplitudy drgan.

Wada znanego generatora jest to, ze wykazuje on bardzo silng zalezno$é wptywu wartosci
element6w mostka na amplitud¢ drgan. Ponadto niemozliwe jest przestrajanie generatora przy
pomocy jednego elementu. Poziom znieksztalcen jest odwrotnie proporcjonalny do wrazliwosci na
zmiany element6w mostka.

Istota rozwiazania wedtug wynalazku polega na tym, zZe rezystory gal¢zi szeregowej mostka
Wiena s3 dolaczone do dzielnika rezystywnego ztozonego z innych rezystorow. Do dzielnika
rezystywnego dotaczony jest réwnolegle element ograniczajacy, natomiast pomi¢dzy galaz sprzg¢ze-
nia ujemnego zwrotnego, a element ograniczajacy zataczony jest dodatkowy rezystor ré6znicujgcy
poziomy sygnaléw w gal¢zi sprz¢zenia ujemnego i w galgzi sprz¢zenia dodatniego.

Zaleta rozwigzania wedtug wynalazku jest mozliwo$¢ przestrajania generatora za pomoca
pojedynczego przetacznika. Czas ustalenia si¢ poziomu sygnatu, liczony od chwili zataczenia
generatora, jest mniejszy od jednego okresu. Uktad posiada stabilnos$é napigcia wyjsciowego od
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temperatury i charakteryzuje si¢ stosunkowo matym poziomem znieksztalcen sygnalu
wyjSciowego.

Rozwigzanie wedtug wynalazku zilustrowane jest przyktadem wykonania na rysunku, ktory
przedstawia schemat ideowy generatora sinusoidalnego do wybierania numeréw telefonicznych.

Generator zawiera wzmacniacz réznicowy zrealizowany na tranzystorach T,, T,, T; oraz
rezystorach Re, R7, Rs. W gal¢zi dodatniego sprz¢zenia zalaczony jest mostek Wiena, ktdry
stanowia pojemno$¢ C1i Cs, rezystor Ry oraz jeden z rezystoréw R,7, Ris, Ris, Ry dotaczonych do
dzielnika kompensujacego ztozonego z rezystorOw Riz, Ris, Ris, Ris, Ris. Obwdd stabilizacji
amplitudy drgan stanowia dioda D, zalaczona réwnolegle do dzielnika kompensujacego, oraz
rezystor separujacy R, zalaczony pomigdzy galaz sprz¢zenia ujemnego ztozona z rezystoréw Roi
Ry, a galaZ sprz¢zenia dodatniego. Odpowiednig polaryzacj¢ wzmacniacza zapewnia zrodto
napigcia pomocniczego ztozonego z tranzystora T4 oraz rezystorow Ry, R2iRs.

W generatorze wartosci elementow zostaly tak dobrane, ze transmitacja w gal¢zi sprz¢zenia
dodatniego jest nieznacznie wigksza anizeli transmitacja w galgzi sprz¢zenia ujemnego, co prowa-
dzi do natychmiastowego wzbudzenia drgan po zataczeniu generatora. Po przekroczeniu poziomu
napigcia Up na dzielniku kompensacyjnym nast¢puje ograniczenie poziomu sygnatu w galezi
sprzg¢zenia dodatniego, natomiast poziom sygnatu w galezi sprz¢zenia ujemnego nie jest ttumiony.
Wzgledne zwigkszenie transmitancji w galezi sprz¢zenia ujemnego prowadzi do stanu rOwnowagi, a
tym samym do stabilizacji amplitudy drgan. Dodatkowy spadek napigcia na rezystorze R,; powo-
duje czg§ciowa kompensacj¢ zniekszattcen sygnatu ograniczonego elementem nieliniowym D,.

Zastrzezenie patentowe

Generator sinusoidalny, zwlaszcza do wybierania numeréw telefonicznych w systemie
kodowo-czgstotliwoSciowym, sktadajacy si¢ ze wzmacniacza z wejSciem réznicowym oraz gatezi
sprzg¢zenia dodatniego z mostkiem Wiena i gal¢zi sprz¢zenia ujemnego, znamienny tym, Ze rezystory
(R17, Ris, Ryo, Ry) galezi szeregowej mostka Wiena sa dotaczone do dzielnika rezystywnego,
ztozonego z innych rezystor6w (Riz, R, Rus, Ris, Rig), do ktérego to dzielnika dotaczony jest
réwnolegle element ograniczajacy (D), natomiast pomi¢dzy galaz sprz¢zenia ujemnego zwrotnego
(Rs, Ryo), a element ograniczajacy (Di) zalaczony jest dodatkowy rezystor (Rii), réznicujacy
poziomy sygnaléw w galezi sprz¢zenia ujemnego i w galgzi sprz¢zenia dodatniego.
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